	Ram_address
	Flash_address
	function

	0x840004
	
	Rssi

	0x840005
	
	对于cmd(4/5/6)可以配置为如下两种模式:
1:发送1000个包停止
0：一直发包

	
	
	

	0x840006
	
	Run 

	0x840007
	
	Cmd

	0x840008
	
	Power/deepsleep_suspend_time_s_gpio

	0x840009
	
	Channel

	0x84000a
	
	Mode

	0x84000c-0x84000f
	
	RX_packet_num(处于RX mode时，该地址存储接收到的包数，四个字节)

	
	0x77000
	0x8a_Cap_value(0x40<cap< 0x7f）


使用说明：
1.直接下载到flash中运行
2.也可以下载到SRAM中运行，SRAM起始地址：0x840000
Run:
0：default  ；1：start test
Cmd ：
1：emi_carrier_only；2:emi_carrier_data；3：emi_rx_test；4：emi_tx_test(PRBS9);5: emi_tx_test(0x55); 6、emi_tx_test(0xff);

7 deep with IO wake up(without retension)			0x840008-gpio
8 deep with timer wake up(without retension)		  0x840008-timer_s
9 suspend with IO wake up(without retension) 		 0x840008-gpio
10 suspend with timer wake up(without retension)	  0x840008-timer_s
11 deep with IO wake up(with retension)            0x840008-gpio
12 deep with timer wake up(with retension)		  0x840008-timer_s











Power:
	0 : 10.5dbm
1 : 10.3dbm
2 : 10.0dbm
3 : 9.8dbm
4 : 9.5dbm
5 : 9.2dbm
6 : 9.0dbm
7 : 8.7dbm
8 : 8.4dbm
9 : 8.1dbm
10 : 7.8dbm
11 : 7.4dbm
12 : 7.0dbm
13 : 6.6dbm
14 : 6.1dbm
15 : 5.6dbm
16 : 5.1dbm
	17 : 4.8dbm
18 : 3.9dbm
19 : 3.2dbm
20 : 3.0dbm
21 : 2.8dbm
22 : 2.6dbm
23 : 2.4dbm
24 : 1.9dbm
25 : 1.7dbm
26 : 1.4dbm
27 : 1.1dbm
28 : 0.9dbm
29 : 0.5dbm
30 : 0.0dbm
31 : -0.1dbm
32 : -0.9dbm
33 : -1.4dbm
	34 : -1.8dbm
35 : -2.5dbm
36 : -3.0dbm
37 : -3.6dbm
38 : -4.2dbm
39 : -5.0dbm
40 : -5.8dbm
41 : -6.6dbm
42 : -7.6dbm
43 : -8.6dbm
44 : -9.8dbm
45 : -11.4dbm
46 : -13.2dbm
47 : -15.8dbm
48 : -19.2dbm
49 : -25.1dbm



Channel:
单位M Hz, 设置的频率值等于 （2400+ channel）M Hz  (0≤channel≤80)
Mode:
0: ble_2M
1: ble_1M
2: zigbee
3: ble_125k
4: ble_500k

Hop:
0: carrier_data模式下，不使用调频模式，只在单频点工作。
1：carrier_data模式下，使用跳频模式，跳频方式如下：会在BLE的40个工作频点（即2402MHz-2480MHz的偶数频点上）每隔频点1ms随机选择一个频点输出，然后停10ms（此时间内没有输出）。











使用说明：
1、 在不做任何设置的情况下，此程序的默认上电状态是：mode=1;power=0;channel=2(2402Mhz);cmd=1（即在ble_1M模式、2402MHZ下以10dbm的发射功率发射单载波）
2、 若想改变其中任何一项，可以通过以下方式进行：
通过Ram_address配置相应参数
Ram_address配置，即通过修改Ram_address中0x840007--0x84000a（cmd、power、channel、mode）四个地址来改变测试状态，根据需要，将相应的参数写入到相应的RAM地址，最后将0x840006写1，则可以输出想要的测试状态（注意，若断电，则会恢复默认值）
如果flash地址0x77000有相应值，若该值在上表中标注的范围内，则会设置相应的cap。



此外还提供了按键操作接口：
以8258 evk板(TLSR8258DK48 C1T1139A30_V1.2)为例
	按键
	功能

	SW2
	切换频点(2402,2440,2480)

	SW3
	切换模式(BLE1M,BLE2M,zigbee,S2,S8)

	SW4
	切换power(max,0dbm,8.7dbm,min)

	SW5
	切换状态(Carrier，Rx，CarrierData(prbs9)，Tx_Burst(prbs9))


[bookmark: _GoBack]按SW2~ SW5按键时,D1~D4 led会对应闪烁一下
